
TCXO, VC-TCXO 温度補償水品発振器， 電圧制御温度補償水晶発振器 〉／l＼

「lt Features 特徴

• SMD Miniature Size
• Low Power Consumption
e High Frequency Stability 

表面実装型超小型サイズ
低消費電流
高周波数安定性
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Specifications 仕様

Paramete『S TCXO VC-TCXO VC-TCXO 
N

ig::gJBL NTO・801FL NTO・801TL
特性項目 N BL NT0-802FL NTO・802TL

Standard Frequency 10MHz, 12.8MHz, 13MHz, 14.4MHz, 15.36MHz, 16MHz, 19.2MHz, 20MHz スタンダード周波数
Frequency Range 

9.6 ～ 40MHz 周波数範囲
Frequency Stability 

士1.0ppm I -20 ～ φ70 ℃，土2.5ppm / -30 ～ ＋75 ℃ ， ± 2.5ppm I ・40 ～ ＋85 ℃周波数温度特性｛max)
Freq/Volt Change 

（※1)± 0.3ppm I +3.0V土5%電源変動特性｛max)
Output （※2)0.8Vp-p min(< 16MHz), 0.7Vp-p min（孟16MHz)

出力電圧（min) Cliooed Sine DCcut 
Load 
負荷 10k Q II 10pF 

Supply Voltage 
電源電圧 L=+3V ± 5% ｛※3) (M:+3.3V土5%, S:+SV士5%)
Current 

消貧電流｛max) （※4)1.SmA {< 16MHz), 2mA（孟16MHz}
Aging 

｛※5）土1.0ppm I Year エ ー ジング（max}
Frequency Adjustment 土3ppm Trimmerless 
周波数補正範囲（min) トザマーレス
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ontrol ｛※6)± Sppm ～± 10ppm （※6）士8ppm ～ ± 14ppm 

局 御特性 {+1.SV + 1V) い1.SV土1V)
P『eset Frequency 

土O.Sppm I +25℃土2℃ （※7）土2ppm / +25℃±2℃ 
出荷時設定周波数 （max)

The specifications of※1 to 7 are subject to 
change in case of 22MHz min. and +3.3V ・ ＋SV.
※1 ～ 7について22MHzJ以上及び＋3.3V · +SVに
より 、 若干｛士織が変わりますので 、 お問い合わせ
下さい．

「下�Con 『

le制 Dime恥sionsケー ス寸法

Type型名内容
VC function VC機能 Su_e型y__ Voltage 電源電圧

Series 
シリ ーズ

#5 Vcort or NC 
#6 +Vcc 

No Yes +SV +3V 
B F,T s L 

NT0-801 Series NT0-802 シリ ーズ
#1 Vcont or NC I #3 OUT #1,2,4 GND 
#2 GND #4 +Vee #3 OUT 
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NTO・801(4 Legs) NTO ・802(6 Legs) 

岩田
長方形

岩田
テキストボックス

岩田
テキストボックス
9.6 ～ 50.0MHz

岩田
テキストボックス
●Low phase noise type　  　　　   低フェ－ズ･ノイズ



C TC-VCXO 

I Feat es 特徴

• SMD Miniature Size
• Low Power Consumption
• High Frequency Stability

表商実装型超小型サイズ
低消費電流
高周波数安定性

Specifications 仕様

温度補償電圧制御水晶発振器

NTQ』807Vs
14.400MHz 
NKD0201 

Parameters TC-VCXO TC-VCXO 

特性項目 NT0-801VS(VM, VL) I 802VS(VM, VL) NTO・801 VS(V3) I 802VS(V3)

Standard Frequency 
10MHz, 12.8MHz, 13MHz, 14.4MHz, 15.36MHz, 16MHz, 19.2MHz, 20MHz スタンダード周波数

Frequency Range 
9.6 ～ 40MHz 周波数範函

Frequency Stability ± 2.Sppm 全5.0ppm 土 2.5ppm 土 5.0ppm
周波数温度特性（max) (-30 ～＋75 ℃｝ (-30 ～＋ 75 ℃） (-30 ～＋ 75 ℃） (-30 ～＋75 ℃） 

Freq/Volt Change （※1) （※1) （※1) （※1) 

〉

電源変動特性（max) ± 0.3ppm I +S.OV 土 5% 土 O.Sppm I +5.0V ± 5% 士 0.3ppm I +S.OV 土 5% ± 0.5ppm I +5.0V ± SC}ら
Output 

問1�9;g�f}s��総帥｝
H-CMOS

出力電圧（min)
Load 10K Q // 10pF 1 SpF(Fanout SLS・TIL)
負荷

Supply Voltage S:+SV ± 5% （.※3) 5=+5V ± 5% (3=+3.3V 士 s写も）
電波電圧 (M=+3.3V ± 5%, L=+3V 土 5%)
current 

；浦賀電流（max) ｛※4)2.0mA （※4)15mA 

Aging （※5)± 1.0ppm I Year （※5）土 1.Sppm I Year （※5)± 1.oppm I Year ｛※5）土 1.Sppm I Year エ ー ジング（max)
Voltage Control 

周波数電庄制御特性
｛※6）土 20ppm min ｛※6）土 40ppm min （※6）土 20ppm min ｛※6)± 40ppm min 

{+2.5 土 2.0V) (+2.5 ± 2.0V) (+2.S 土 2.0V) (+2.5 士 2.0V)
Preset Frequency 

土 2.0ppm/+25 土 2℃ 土 4.0ppm/+25 土 2℃ 土 2.0ppm/+25 土 2℃ 土 4.0ppm/+25 土 2℃出荷自寺設定周波数（max)

The specifications of ※1 to 6 a『e subject to change in case of 22MHz min. and 
+3.0V · +3.3V.
※1 ～ 6について22MHz以上及び＋3.0V ・ ＋3.3Vにより 、 若干仕織が変わりますので 、

お問い合わせ下さい．

Type型名内容

Supply Volt冶ge 電源電圧

+SV I +3.3V 

Sor 5 Mor 3 

Pad Connections パッド接続

Ca日 Dime附ns ケー ス寸法｜
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NTO・801

#1 Vco刊t or NC 
#2 GND 
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NTO・801(4 Legs)

Series 
シリ ーズ

#3 OUT 
#4 +Vee 
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NT0-802 

#1 2,4 GND 
#3 OUT 
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NTO・802(6 Legs)

eries 
シリ ーズ

#5 Vcοnt or NC 
#6 +Vee 

岩田
テキストボックス
9.6 ～ 50.0MHz

岩田
テキストボックス
●Low phase noise type　  　 　   低フェーズ･ノイズ




